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Ubertragungsgewinn

Vie ' 27,5 dB | Uce=6V, -lc=1 mA, f=10 MHz
(siehe MeBschaltung)

Vierpolparameter in Emitterschaltung
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Bestellbeispiel fiir einen Transistor Transistor GF 139

Funktionsschaltbild zur Bestimmung des Ubertragungsgewinnes
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-Uce = 6V ——JF'.'__.l
<Ic = 1mA Cn 7 T
wird der Ubertragungsgewinn (_3 : U
nach folgender Beziehung - g + Uy
ausgewertet =’”}—%J_ : 1
V' 4 U_I| 2 & e 3\ . =Xy v e I
P Ug " Ra Ry s;u
Rg = 80 Ohm
Ra = 7kOhm

Uq = 5mV
CN = Neutralisation fiir =Ci2e = 1 pF
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Vierpolparameter als Funktion vom Kollektorstrom und Kollektorspannung
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-Uce =6 V, f = 10 MHz
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Vierpolparameter als Funktion vom Kollektorstrom und Kollektorspannung
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Vierpolparameter als Funktion vom Kollektorstrom und Kollektorspannung
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